Elektrik-Elektronik Miihendisligi Bslimi / Elektrik-Elektronik Mithendisligi Bolimii / Lisans (%100 ingilizce)

Ders Kodu Ders Adi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
EEE312 YARILETKEN CIHAZLAR 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00
Ders Detayi

Dersin Dili : Ingilizce

Dersin Seviyesi . Lisans

Dersin Tipi : Segmeli

On Kosullar : Yok

Dersin Amaci . Yariiletken elemanlarin detayl incelenmesi ve gelistirilmesi ile onlarin elektriksel islemleri

Dersin igerigi . Yariiletken malzemelerin tanitimi, P-N eklemi, Diyot elemaniin fiziksek yapisi, Diyot devrelerinin analizi , Diyot tipleri ve uygulama devreleri , BJT elemaninin

Dersin Kitabi / Malzemesi /
Onerilen Kaynaklar

Planlanan Ogrenme Etkinlikleri
ve Ogretme Yontemleri

Ders igin Onerilen Diger
Hususlar

Dersi Veren Ogretim Elemanlan

Dersi Veren Ogretim Elemani
Yardimcilan

Dersin Veriligi

fiziksel yapisi, BJT denklemleri ve modelleri, BJT devrelerinin analizi, BJT kutuplama devreleri, MOSFET elemaninin fiziksel yapisi, MOSFET denklemleri ve
modelleri, MOSFET biasing circuits

: Robert F. Pierret: Semiconductor Device Fundamentals. Addison-Wesley, 1996. Physics of Semiconductor Devices, S.M. Sze, Kwok K. Ng, John Wiley &

Sons Inc,ISBN: 9780471143239

: 1: Anlatim, 2: Soru-Cevap, 3: Alistirma ve Uygulama, 4: Goésteri, 5: Problem C6zme

: Her turlt Trkge/Ingilizce yariiletken cihazlar akademik kitaplarin da incelenmesi ders icin faydali olacaktir.

. Prof. Dr. Merih Paland6ken

. Ylz ylze egitim

En Son Giincelleme Tarihi:

Ders Ogrenme Ciktilari

Bu dersi tamamladiginda égrenci :

1 Yari iletken fizigini agiklamak.

2 Yari iletken komponentlerin ¢aligmasini altinda yatan fizksel ve elektriksel sirecleri agiklama.
3 Hall etkisini kullanarak doping seviyesini belileme.

4 Farkli yari iletken komponentleri fonksiyonel ve elektriksel olarak kiyaslama.

5 Belirli bir amaca uygun yari iletken komponenti belilemek.

On Kosullar
Ders Kodu Ders Adi Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
Haftallk Konular ve Hazrliklar
Dersin
Ogrenme
Teorik Uygulama Laboratuvar Hazirlik Bilgileri Ogretim Metodlari Ciktilan
1.Hafta *Yariiletkenler ve kristaller, Miller
indeks
2 Hafta *Taslyici modelleme, eneriji bant
diyagrami
3.Hafta *Yariiletkenleri katkilandirma
4 Hafta *Taslyici ve durum dagilimlari,
Fermi seviyesi
5.Hafta *Taslyici hareket: sapma ve
dagima
6.Hafta *Yeniden birlesim ve olusum
7.Hafta *YARIYIL SINAVI
8.Hafta *Taslyici Smur suresi, dagima
uzunlugu
9.Hafta *PN-birlesme: elektrostatik

10.Hafta *PN-birlesme: |-V karakteristigi
11.Hafta *Bi-polar birlesmeli transistor
12.Hafta *Kisa sinav ve sorularin ¢6zimu
13.Hafta *Alan etkili transistér: MOS-FET

14 Hafta *Diyot esdeger devreleri, BJT ve
FET

Degerlendirme Sistemi %

1 Vize : 25,000
3 Final : 55,000

4 Kisa Sinav: 20,000



AKTS ls Yiikii

Aktiviteler

Vize / Midterms
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